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半導体微細化、いわゆるムーアの法則によるコンピューターの性能向上はいま曲がり角を迎え

ており、新しいコンピューティング技術が世界中で模索されている。その中で、シリコン光集積

回路上に多数の光位相シフタを集積したプログラマブル光回路を用いた光演算に注目が集まって

いる。光演算を用いることで、高速、高効率、低遅延に行列演算が可能となることから、深層学

習アクセラレータへの応用に期待がかかっている[1]。我々は、プログラミングに必要となる光位

相シフタとして、III-V 族半導体薄膜をシリコン光導波路上に貼り合わせたハイブリッド MOS 光

位相シフタ[2]を用いたプログラマブル光回路を提唱し、研究を進めている[3, 4]。本講演では、我々

の最近の取り組みについて紹介する。 
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Fig. 1 Si programmable photonic circuits with III-V/Si hybrid MOS optical phase shifters. 
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